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Gite- und Priifbestimmungen

Quality and testing regulations
Anhang 7: Priifung der kathodischen Appendix 7: Determination of Cathodic A k
Unterwanderung Disbonding

Auf die beschichtete Oberflache wird je Prifkorper ein A section of plastic tube with d = 75 mm and h = 100 mm t&iﬁﬂﬁﬂl‘]

Kunststoff-Rohrabschnitt mit d = 75 mm und h = 100 mm is placed on the plate and impermeably bonded to the co-
mit einern elektrisch nicht leitfahigen Kleber [Silikon] ab- ated surface of each test specimen using an electrically
dichtend aufgeklebt. Das Rohr dient zur Aufnahme einer non-conductive adhesive [silicone]. The tube serves as a
Natriumchlorid-Lésung mit einer Stoffmengenkonzentra container for sodium chloride solution with a molar con

tion ¢, = 0,5 mol/l. Vor dem Aufkleben wird im Bereich centration of ¢, = 0.5 mol/L. Before bonding a fault with

[P INaCll
des Rohres in der Beschichtung mit einem Stirnfraser eine d=émmis IniP‘I’[Pd in the area of the pipe into the coating r\
Fehlstelle mit d = 6 mm eingebracht. rad cutter. @

Die kathodische Polarisation des Rohres larisation of the tube is achieved using a po
Potentiostaten, wobei ein Soll-Potentiz thereby the target potential is set at U,

1463 mV lentsprechend U, = -1260 quivalent to U, = -1260 mV, U = l‘i[]ﬂ ﬁﬂﬁﬁ7katﬂ

-1500 mV] eingestellt wird.

risation can also be achieved in a simplified
auch durch Kurzschluss mit einer Magn 3 short circuit with a magnesium anode if the
folgen, wenn das Potential hierbei um U ibout U = -1200 mV.

Die Prifung wird bei einer Temperatur V-GUTEZEICHENLdmed out for 30 days at a temperature of n ] BBF

In vereinfachter Weise kann eine gleichal

Tge g SRS

Zur Ermittlung der Unterwanderungstiefe werden ausge- In order to determine the depth of disbonding, six incisions We create chemistry
hend von der Fehlstelle 4 Einschnitte sternfarmig bis auf are made radially starting at the fault in the coating, going

die Gussoberflache ausgefuhrt. Eine Stunde nach Ver- down to the surface of the casting. One hour after comple-

suchsende wird mit einer Klinge die Beschichtung von der tion of the test, the coating is lifted with a blade starting at Egﬁ*
Fehlstelle aus abgehoben. Hierbei wird die mittlere Un- the fault. The average depth of disbonding [= loss of adhe-

terwanderungstiefe |= Haftverlust der Beschichlung] vom sion of the cnntingl starting from the edge of the fault to the

Rand der Fehlstelle ausgehend bis zur urspringlichen initial bond is then determined.

Haftung ermittelt.

Fur die Unterwanderungstiefe gelten folgende Grenzwerte: The following limiting values apply to the depth of disbon B E N SV
ding

Temperatur Priifdauer L.Innrwi.nuernngs- Temperature Test duration !Japtl\ of 1@% g‘ﬁ,ﬁ
tiefe dishonding
-
a2°C 30 Tage « 10 mm 23:2°C 30 days < 10mm
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P-M 100 |

Elektroniklabor GmbH & Co. KG

Overview
Potentiostat

» Used for coating research experiments
* Manually operated

» Cathodic Disbondment Test

» Multichannel system

» Datalogger (optional)

Description

The P-M 100 is a modular system. It is a pure potentiostat, galvanostat mode is not available.

The P-M 100 is conscious a very simple device, which is used for series measurements. Here, the focus is on
hold experiments (e.g. research of coatings). The settings have to be made manually. The measurement values
can be read from the two digital displays for current and potential. The potentiostat has a maximum current of
100 mA with a compliance voltage of + 11 V. It has two current ranges, namely 100 mA and 20 mA. A light-
emitting diode is used as an indicator of the internal potential = OCP and as overload display. For the adjustment
of potential a nominal voltage generator with + 2 V is used.

P-M 100 is available as a single device in a case but also with up to 4 modules in one case. If needed, a data
logger for data acquisition and storage is also available.

Accessories

Cathodic Disbondment Test Cell

Test cell for tests according to DIN Norm 30670,
DIN EN ISO 15711, ISO 21809 Part 1 Annex H,
ASTM G-8, ASTM G-42.
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